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EDITAL PARA SELECAO DE BOLSISTA E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA
PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A INOVACAO

N° 072/2026 — IFSP Campus Sao Paulo

A FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO, fundagdo de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o numero 66.991.647/0001-30, com Inscricao Estadual sob o nimero
637.148.460.118, com sede no campus da Universidade Federal de Sao Carlos, area norte, a Rodovia
Washington Luis, km 235, defronte a rotatoria de intersecg@o entre a rua dos Bem-te-vis e a rua dos
Caracaras, sem numero, cidade de Sao Carlos / SP, representada por seu coordenador de Gestao de
Pessoas da FAI*UFSCar, o Senhor Alagui Marques Pereira, devidamente constituido através do “Ato
de Delegacdo de Competéncia da Diretoria Executiva da FAI*UFSCar”, expedido em 13 de setembro
de 2023, pelo Diretor Executivo da FAI*UFSCar, o Professor Doutor Targino de Aratjo Filho,
devidamente constituido, conforme expresso na 59* (quinquagésima nona) Ata da Reunido Ordinaria
do Conselho Deliberativo da FAI*UFSCar, em apoio ao INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO - IFSP, nos termos da Portaria
Conjunta MEC/MCTI n° 238, de 24 de outubro de 2025, visando dar publicidade aos seus atos e
contratagdes, propiciando condigdes de igualdade a todos que vierem a saber do presente edital e seus
termos, torna publica a abertura do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A
SELECAO DE BOLSISTAS E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA, para atuacio junto
ao Projeto n° 18121 - Emenda 2026.272.79190 (EDUARDO SUPLICY-100k) / Processo SCTI
n° 008.00000084/2026-11 / Termo de Fomento n° 02/2026 — Ferramenta computacional com 1A

aplicada para analise automatica como instrumento para reducido do consumo de energia
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elétrica do Campus Sao Paulo, sob a coordenagao da Profa. Dra. Cintia Gongalves Mendes da Silva,

nos seguintes termos:

1. DISPOSICOES INICIAIS

1.1. De acordo com a Resolugao IFSP n°® 65/2019, que regulamenta a concessao de bolsas de incentivo
ao desenvolvimento institucional, cientifico e tecnologico, faz-se publico o presente edital para

selecdo de bolsistas do projeto mencionado no preambulo acima.

1.2. Este edital podera ser revogado a qualquer tempo, no todo ou em parte, sem que isso implique
em direito a indenizagdo ou reclamacao de qualquer parte.

1.3. Em um prazo de 3 (trés) dias contados a partir da publicagdo deste Edital, o candidato podera
solicitar esclarecimentos e impugnacao do presente documento. Decorrido este prazo, o candidato

decaira do direito de fazé-lo.

1.4. E de responsabilidade exclusiva do candidato a observancia dos procedimentos e prazos

estabelecidos neste Edital e cronograma que o integra.

1.5. O projeto objeto deste Edital ¢ subsidiado com recursos provenientes de Emenda Parlamentar
Individual Impositiva n® 2026.272.79190 (LOA - Deputado Eduardo Suplicy), descentralizados no
ambito do Termo de Fomento SCTI/CETS N° 02/2026, firmado entre a Secretaria de Ciéncia,
Tecnologia e Inovagdo do Estado de Sao Paulo (SCTI) e a Fundagdo de Apoio Institucional ao
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico da Universidade Federal de Sao Carlos (FAI:UFSCar). A
aplicacdo e execu¢do dos recursos observardo as finalidades, condi¢cdes e normas estabelecidas no
referido instrumento contratual, bem como os procedimentos de acompanhamento, monitoramento e
prestacao de contas exigidos pelo 6rgao concessor e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

(TCESP).
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2. DO OBJETIVO

2.1. O presente Edital tem por objetivo selecionar candidatos para formagdo de cadastro de reserva
de bolsistas, regularmente matriculados em cursos de Graduac¢io (Ensino Superior) em Engenharia
Elétrica, Engenharia de Controle e Automagdo, Desenvolvimento de Sistemas, Ciéncia da

Computagao ou areas afins, conforme os requisitos especificos descritos no Item 3.1 deste Edital,

para atuagdo em formato hibrido e quando presencial na sala C2024 — da Unidade IFSP Sao Paulo,
no ambito do Projeto n° 18121 - Emenda 2026.272.79190 (EDUARDO SUPLICY-100k) /
Processo SCTI n° 008.00000084/2026-11 / Termo de Fomento n° 02/2026 — Ferramenta
computacional com IA aplicada para analise automatica como instrumento para reducao do
consumo de energia elétrica do Campus Sdo Paulo, sob a coordenagdo Profa. Dra. Cintia

Gongalves Mendes da Silva, conforme as frentes de atuagao e respectivos perfis descritos a seguir:
1. Bolsista de Engenharia Elétrica — Simulagao de sistemas fotovoltaicos;
2. Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Implementacdo de Inteligéncia Artificial (IA);
3. Bolsista de Engenharia de Controle e Automagao — Levantamento de cargas;
4. Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Coleta e integra¢do de dados;
5. Bolsista de Engenharia Elétrica — Levantamento do diagrama unifilar;
6. Bolsista de Engenharia Elétrica com conhecimentos em Computacao.

2.2. No ato da inscri¢do, o candidato devera indicar uma unica frente de atuacdo para a qual pretende
concorrer, observados os requisitos e critérios estabelecidos neste Edital, ndo sendo permitida a

inscri¢do ou classificacdo simultanea em mais de uma frente de atuacao.

2.3. A selecdo sera realizada de acordo com os requisitos, critérios e etapas estabelecidos neste Edital,

sendo a classificagdo especifica para a frente de atuacao escolhida pelo candidato.
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2.4. A eventual convocacdo dos candidatos classificados ficara condicionada a necessidade do
Projeto, a disponibilidade de recursos e a vigéncia do respectivo projeto, observada a ordem de

classificacdo e os demais critérios estabelecidos neste Edital.

2.5. As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas serdo definidas de acordo com a respectiva

frente de atuagao e realizadas sob orientacao e supervisao do coordenador do Projeto.

2.6. Os atos ¢ as etapas previstos neste edital ndo estdo sujeitos a prorrogacao, salvo por motivo de
forca maior, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos a observancia das datas, horarios e
locais que serdo definidos em conformidade com o cronograma previsto neste edital. O ndo

comparecimento, atrasos ou indisponibilidades acarretardo a eliminagdo automatica do candidato.

3. DA VAGA

3.1. O presente Edital prevé a selecdo de bolsistas, bem como a formacao de cadastro de reserva, para
atuacdo no ambito do Projeto n° 18121 - Emenda 2026.272.79190 (EDUARDO SUPLICY-100k)
/ Processo SCTI n° 008.00000084/2026-11 / Termo de Fomento n° 02/2026 — Ferramenta
computacional com IA aplicada para analise automatica como instrumento para reducio do
consumo de energia elétrica do Campus Sao Paulo, sob a coordenacdo da Profa. Dra. Cintia

Gongalves Mendes da Silva, desde que aprovados no processo seletivo disciplinado por este Edital.

3.1. Requisitos por Frente de Atuacio:
3.1.1. Bolsista de Engenharia Elétrica — Simulacio de sistemas fotovoltaicos
o Requisitos Obrigatorios:

a) Graduacao em Engenharia Elétrica, a partir do 6° semestre;
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b) Conhecimentos basicos para atuacao no levantamento das caracteristicas elétricas e operacionais

de sistemas fotovoltaicos;

c¢) Capacidade para realizagdo de estudos e simulagdes de desempenho, organiza¢do e analise de

dados de geragao.
e Requisitos Desejaveis:

a) Conhecimentos ou experiéncia prévia em sistemas fotovoltaicos, geragdo distribuida e sistemas

elétricos de poténcia;

b) Conhecimentos em softwares de simulagdo de sistemas fotovoltaicos, analise de curvas de geracao

e ferramentas computacionais aplicadas a engenharia.

3.1.2. Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Implementacio de Inteligéncia Artificial (IA)
e Requisitos Obrigatorios:
a) Graduag¢do na area de Desenvolvimento de Sistemas / Computagdo ou afins, a partir do 4° semestre;

b) Capacidade para implementacao computacional de modulos de 1A, tratamento/preparacao de dados

e treinamento/testes de algoritmos.

o Requisitos Desejaveis:
a) Conhecimentos em programacgao, Inteligéncia Artificial, Aprendizado de Maquina (Machine
Learning), bancos de dados e APIs;

b) Dominio de Python e suas bibliotecas voltadas para IA e analise de dados;

c) Experiéncia prévia com dados de sensores ou séries temporais.
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3.1.3. Bolsista de Engenharia de Controle e Automac¢ao — Levantamento de cargas
o Requisitos Obrigatorios:
a) Graduacdao em Engenharia de Controle e Automagao ou areas afins, a partir do 6° semestre;

b) Capacidade técnica para levantamento e caracterizacao de cargas elétricas, analise de curvas de

carga e estudos de automagao aplicados a iluminagdo e condicionamento de ar.
o Requisitos Desejaveis:

a) Conhecimentos em automagdo industrial, sistemas de controle, acionamentos -elétricos,

instrumentagao ¢ aquisi¢ao de dados;

b) Experiéncia com levantamento de instalagdes elétricas, analise de consumo, sistemas supervisorios

€ S€Nsores.

3.1.4. Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Coleta e integraciao de dados
o Requisitos Obrigatorios:
a) Graduacao em Desenvolvimento de Sistemas / Computacao ou afins a partir do 4° semestre;

b) Capacidade para desenvolvimento de solu¢des computacionais focadas em coleta, extracgdo,
organizagdo e integragdo de dados de diferentes sistemas (como PGEN, EMBRASUL, FRONIUS e
INGETEAM).

o Requisitos Desejaveis:

a) Conhecimentos em integracao de sistemas, bancos de dados, APIs, ETL/ELT e desenvolvimento

de web services;

b) Experiéncia com Data Lake, Business Intelligence (BI), dashboards e integragdo de sistemas

heterogéneos.
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3.1.5. Bolsista de Engenharia Elétrica — Levantamento do diagrama unifilar
o Requisitos Obrigatorios:
a) Graduacdo em Engenharia Elétrica a partir do 4° semestre

b) Capacidade para realizacao de levantamento técnico em campo de instalagdes elétricas, circuitos

e diagramas unifilares.
o Requisitos Desejaveis:

a) Conhecimentos em instalagdes elétricas, leitura e interpretagdo de projetos elétricos e representagao

de diagramas unifilares;

b) Experiéncia com softwares de desenho técnico/CAD e documentacdo de instalagdes elétricas.

3.1.6. Bolsista de Engenharia Elétrica com conhecimentos em Computacio
o Requisitos Obrigatorios:
a) Graduagao em Engenharia Elétrica a partir do 6° semestre;

b) Capacidade para atuar no apoio e interface entre a andlise de dados de sistemas elétricos e o
desenvolvimento/validagdo das solugdes computacionais.

o Requisitos Desejaveis:
a) Conhecimentos em sistemas elétricos, analise de dados, programacao, bancos de dados e sistemas

de monitoramento;

b) Experiéncia com Python, ferramentas de BI, automacao, Internet das Coisas (IoT) ou integracao

hardware/software.
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4. DAS ATRIBUICOES DO BOLSISTA

4.1. Os bolsistas selecionados atuardo de forma técnica e estratégica no desenvolvimento do projeto,

abrangendo as seguintes atribui¢des especificas conforme sua frente de atuacao:

4.1.1. Bolsista de Engenharia Elétrica — Simulaciio de sistemas fotovoltaicos

a) Atuar no levantamento das caracteristicas elétricas e operacionais dos sistemas fotovoltaicos

existentes no Campus Sao Paulo;
b) Realizar estudos e simulagdes de desempenho dos sistemas fotovoltaicos;

c¢) Organizar e analisar dados de geracdo, condi¢cdes de operagdo e varidveis elétricas disponiveis nos

sistemas de monitoramento;
d) Identificar padrdes de funcionamento, perdas e desvios de desempenho dos sistemas;

e) Executar simulagdes computacionais e estudos comparativos entre diferentes condi¢des de

operagdo e configuracdes de instalagdes;

f) Produzir informagdes técnicas para subsidiar o desenvolvimento e a validagdo do algoritmo de

Inteligéncia Artificial para analise de eficiéncia;

g) Participar dos testes e da validacao dos resultados gerados pela ferramenta computacional.

4.1.2. Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Implementacio de Inteligéncia Artificial (IA)

a) Responsabilizar-se pela implementagdao computacional dos modulos de Inteligéncia Artificial para

analise dos dados monitorados;

b) Atuar na preparagdo, tratamento e organiza¢ao de dados para processamento;
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c¢) Definir e implementar algoritmos, desenvolvendo rotinas para analise automatica de dados;
d) Executar o treinamento, testes e aprimoramento continuo dos modelos de 1A;
e) Integrar os resultados dos modelos de TA ao sistema computacional desenvolvido no projeto;

f) Colaborar na defini¢ao da estrutura computacional necessaria para identificagdo de padrdes de

consumo e geracdo de indicadores energéticos;

g) Documentar os codigos desenvolvidos e apoiar os testes e validagdes da plataforma.

4.1.3. Bolsista de Engenharia de Controle e Automacio — Levantamento de cargas

a) Realizar o levantamento e a caracteriza¢do das cargas elétricas e equipamentos consumidores de

energia no Campus Sao Paulo;

b) Contribuir para a determinag¢ao das curvas de carga e identificacdo dos periodos de operagdo dos

equipamentos;

c¢) Analisar hordrios de acionamento de cargas e propor opcdes de deslocamento ou reorganizacao

operacional para otimizacao do consumo;

d) Elaborar estudos voltados a automatizacao dos sistemas de iluminagao e condicionamento de ar,

avaliando formas de controle e otimizacgao;

e) Conectar o conhecimento dos sistemas consumidores aos recursos de automacdo e controle

aplicados a gestao energética.

4.1.4. Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Coleta e integraciao de dados

a) Desenvolver solugdes computacionais focadas na coleta, extragdo, organizacdo e integracdo de

dados provenientes dos sistemas de monitoramento;
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b) Especificar e implementar mecanismos de extragdo automatica de dados do sistema PGEN;

c) Promover a integracdo dos dados de diferentes sistemas de monitoramento existentes (PGEN,

EMBRASUL, FRONIUS e INGETEAM);

d) Criar rotinas automatizadas para aquisi¢do, transferéncia, padronizacdo e tratamento de

inconsisténcias de dados;
e) Implementar e estruturar a base de armazenamento de dados em Data Lake;

f) Disponibilizar os dados estruturados para ferramentas de Business Intelligence (BI) e dashboards.

4.1.5. Bolsista de Engenharia Elétrica — Levantamento do diagrama unifilar

a) Executar levantamento técnico em campo das instalagdes elétricas do Campus Sdo Paulo

(alimentadores, quadros, circuitos, cargas e sistemas de geragao);

b) Elaborar, atualizar e organizar os diagramas unifilares das instalagdes analisadas com base nos

levantamentos e documentos técnicos;
c¢) Relacionar os sistemas de monitoramento as instalacdes fisicas e cargas correspondentes;

d) Fornecer suporte e referéncias técnicas para as analises de eficiéncia energética e caracterizagao

de curvas de carga.

4.1.6. Bolsista de Engenharia Elétrica com conhecimentos em Computacio

a) Atuar na interface e integracdo entre os conceitos de Engenharia FElétrica e as solugdes

computacionais do projeto;

b) Auxiliar na interpretacdo técnica dos dados coletados pelos sistemas de monitoramento e na sua

organizag¢do para uso computacional;
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c) Definir e validar indicadores elétricos e energéticos a serem exibidos pelas ferramentas e

dashboards desenvolvidos;

d) Participar dos testes integrados da plataforma computacional, garantindo a coeréncia entre os

modelos computacionais ¢ a fisica das instalagdes elétricas reais;

e) Contribuir para a validacdo técnica dos resultados para apoio a tomada de decisdo na redugdo do

consumo de energia.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O processo de selecdo dar-se-a em trés etapas distintas habilitatoria, eliminatéria / classificatoria

e entrevista, com a equipe avaliadora do regente projeto.

I — Fase habilitatoria (eliminatdria): consistente na analise dos documentos exigidos no Anexo I;
II — Fase classificatoria — analise curricular: realizada conforme os critérios e a pontuacao
definidos no Anexo II;

III — Fase classificatoria e eliminatoria — entrevista: realizada conforme os critérios e a pontuagao
definidos no Anexo III, conduzida por Equipe de Avaliacio composta por 03 (trés) membros,
previamente designados para este fim, observando-se as disposi¢des a seguir.

5.2. A entrevista podera ocorrer de forma presencial ou por videoconferéncia, observadas as seguintes
condic¢des:

5.2.1. Todos os membros da Equipe de Avaliagdo e o candidato deverdo estar presentes em ambiente
unico, fisico ou virtual, cujo enderego eletronico sera previamente informado aos candidatos
habilitados na fase anterior, conforme o Cronograma deste Edital.

5.2.2. Na hipotese de realizagdo por videoconferéncia, ¢ de inteira responsabilidade do candidato
dispor dos meios tecnologicos necessarios a sua participagdo, devendo cadmera e microfone

permanecer ligados durante toda a entrevista.
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5.2.3. No inicio da entrevista, o candidato deveré apresentar documento oficial de identidade original
com foto, devendo manté-lo em seu poder durante toda a avaliacdo, podendo ser solicitada nova
apresentagao a qualquer tempo.

5.2.4. A entrevista tera por finalidade aferir a compatibilidade da capacidade técnica do candidato
com os requisitos da fungao.

5.2.5. A entrevista podera ter duracdo de até 30 (trinta) minutos, podendo ser gravada exclusivamente
para fins de registro, sendo a utilizagdo, o teor e a propriedade da gravagdo de uso exclusivo da
FAI-UFSCar.

5.2.6. A Nota Final do candidato sera calculada pela média aritmética [ou pela soma ponderada] das
notas obtidas na Andlise Curricular (Anexo II) e na Entrevista (Anexo III). Serdo considerados
aprovados e classificados os candidatos que atingirem Nota Final igual ou superior a 7,0 (sete) pontos,
desde que nao tenham sido eliminados na Fase de Entrevista (nota inferior a 7,0 no Anexo III).

5.3. O ndo atendimento aos requisitos dispostos neste Edital e/ou a inexatiddo das informagdes
contidas nos documentos apresentados, ainda que verificadas posteriormente, eliminard o candidato
do processo seletivo, anulando-se os atos dele decorrentes.

5.4. Eventuais custos incorridos pelos candidatos para participar do presente processo seletivo
deverao ser suportados exclusiva e integralmente pelos proprios candidatos, ndo cabendo qualquer

tipo de subsidio ou reembolso.

6. DA INSCRICAO

6.1. Poderdo candidatar-se as bolsas discentes regularmente matriculados em cursos de Graduacio
(Ensino Superior) em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automacgao, Desenvolvimento
de Sistemas, Ciéncia da Computacdo ou areas afins, conforme os requisitos especificos descritos no

Item 3.1 deste Edital.
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6.2. A inscricdo dos candidatos dar-se-a exclusivamente por meio do formulario eletronico

https://forms.gle/cawJrsGtjDIHmM8s5 , no periodo descrito no Item CRONOGRAMA, com envio

dos documentos relacionados no anexo 1.

6.3. E vedada a participagdo de conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, do proponente ¢ coordenador do projeto, assim
como de servidor da UFSCar, IFSP, EMBRAPA, EBSERH, que atue na direcdo das respectivas
entidades e ocupantes de cargos de direcdo superior da UFSCar, IFSP. EMBRAPA ¢ EBSERH.

6.4. O presente processo seletivo, ocorre em regime de ampla concorréncia podendo dele participar
todos os interessados que cumpram os requisitos minimos estabelecidos neste edital, ndo sendo

destinadas vagas especiais ou regime de cotas em fungdo do nimero de cadastros a serem obtidos.

6.5. SOMENTE SERAO OUTORGADAS BOLSAS A ALUNOS QUE NAO RECEBAM
QUALQUER OUTRA BOLSA PAGA POR PROGRAMAS OFICIAIS E QUE NAO RECEBAM
QUALQUER OUTRO PAGAMENTO DA MESMA FONTE PAGADORA (FAI*UFSCar).

7. DO RECURSO

7.1. Os recursos as decisdes prolatadas pela FAI*UFSCar poderdo ser impetrados pelos candidatos,
cumprindo os prazos fixados no item 9, Cronograma, do presente Edital, através do e-mail endereco

eletronico processoseletivo@fai.ufscar.br .

8. DA BOLSA

8.1. Somente haverd a convocag¢do do bolsista devidamente habilitado apds a comprovagao da

capacidade financeira do regente projeto em arcar com as respectivas despesas;
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8.1.1. Estima-se a concessao de bolsas pelo periodo aproximado de 10 (dez) meses, com dedica¢ao
de 20 (vinte) horas semanais.

8.2. O valor mensal das bolsas sera de RS 700,00 (setecentos reais).

9. CRONOGRAMA
ETAPA DATA
Publicacao do edital 23/09/2026
Periodo de Inscrigdes 23/09/2026 a 01/10/2026
Periodo de analise das Inscri¢des 02/10/2026
Publicacao da lista de inscritos e habilitados - entrevista 05/10/2026
Prazo para recurso 06/10/2026
Publicacao do resultado dos recursos 07/10/2026
Realizacao das entrevistas 08/10/2026
Publicagdo dos aprovados 09/10/2026

10. DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. A relagao dos classificados a fase de entrevistas e relagao final dos candidatos classificados no

edital n® 072/2026 sera publicada através do site www.fai.ufscar.br.

10.2. O bolsista selecionado devera acompanhar a publicagdo do resultado no dia 09/10/2026.

10.3. Os demais candidatos serdo chamados conforme a necessidade da contratante, de acordo com o

numero de vagas previstas, ou no surgimento delas.
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10.4. A bolsa podera ser cancelada a qualquer tempo a pedido do coordenador ou do proprio bolsista.

10.5 Os bolsistas deverdo manter, durante a vigéncia da bolsa, todas as condi¢des de qualificacdo,
habilitacao e idoneidade necessaria ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados

os seus dados cadastrais.

10.6. O Processo Seletivo Simplificado terd prazo de validade de 02 (dois) anos, contado a partir da

data de divulgacao da lista definitiva de cadastro reserva.

10.6.1. A validade do Processo Seletivo Simplificado esta condicionada a vigéncia do Projeto, nao

podendo produzir efeitos apos o seu encerramento.

10.6.2. Na hipdtese de prorrogagdo da vigéncia do Projeto, o Processo Seletivo Simplificado
permanecera valido durante o periodo de prorrogacgdo, desde que respeitado o prazo maximo de 02

(dois) anos previsto no item 10.6.

10.7. A bolsa ndo se refere a cargo nem emprego publico, nem constitui qualquer vinculo ou

obrigacdo trabalhista com a FAI UFSCar.

10.8. Os casos omissos serdao analisados e deliberados pelo Coordenador do Projeto.

Sdo Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Alagui Marques Pereira

Coordenador Gestao de Pessoas FAI*UFSCar
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ANEXO 1
REQUISITOS OBRIGATORIOS (FASE HABILITATORIA — ELIMINATORIA)

Constituem requisitos obrigatérios para participa¢ao no processo seletivo:

1. Requisitos Comuns a Todas as Frentes de Atuacio

Requisito Forma de Comprovagio

Documento de identificacdo _
Documento valido com foto e CPF

oficial e CPF
Comprovacao de matricula e Atestado ou comprovante de matricula atualizado no
vinculo discente IFSP / instituicdo de ensino

2. Requisitos Especificos por Frente de Atuacao

Frente 1: Bolsista de Engenharia Elétrica — Simulacio de sistemas fotovoltaicos

Requisito Forma de Comprovacao

Graduagdo em Engenharia Elétrica, a partir do 6° o _
Historico escolar atualizado
semestre
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Requisito Forma de Comprovaciao

Conhecimentos basicos para atuagao no
Historico escolar / Curriculo com
levantamento das caracteristicas elétricas e
o . . comprovantes/declaracdes
operacionais de sistemas fotovoltaicos

Capacidade para realizagdo de estudos e
. ' Curriculo e documentagao
simulagdes de desempenho, organizagao e analise )
comprobatdria
de dados de geragdo

Frente 2: Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Implementacio de Inteligéncia

Artificial (IA)

Requisito Forma de Comprovacio

Graduagdo na area de Desenvolvimento de Sistemas / o '
' Historico escolar atualizado
Computagdo ou afins, a partir do 4° semestre

Capacidade para implementagdo computacional de Curriculo e documentacdo
modulos de TA, tratamento/preparacao de dados e comprobatoria (portfolio,
treinamento/testes de algoritmos declaracdes ou projetos)

Frente 3: Bolsista de Engenharia de Controle e Automacio — Levantamento de cargas
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Forma de
Requisito
Comprovacio
Graduacao em Engenharia de Controle e Automacgao ou areas Historico escolar

afins, a partir do 6° semestre atualizado

Capacidade técnica para levantamento e caracterizagdo de cargas Curriculo e
elétricas, analise de curvas de carga e estudos de automacao documentacao
aplicados a iluminagao e condicionamento de ar comprobatoria

Frente 4: Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Coleta e integracao de dados

. Forma de
Requisito
Comprovacao
Graduagao em Desenvolvimento de Sistemas / Computagdo ou Historico escolar
afins, a partir do 4° semestre atualizado

Capacidade para desenvolvimento de solugdes computacionais

_ ' Curriculo e

focadas em coleta, extragdo, organizagao e integragao de dados de
diferentes sistemas (como PGEN, EMBRASUL, FRONIUS e

INGETEAM)

documentacgao

comprobatdria

Frente 5: Bolsista de Engenharia Elétrica — Levantamento do diagrama unifilar
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Requisito Forma de Comprovacao

Historico escolar

Graduacdo em Engenharia Elétrica, a partir do 4° semestre .
atualizado

Capacidade para realizacdo de levantamento técnico em
Curriculo e documentagao

campo de instalagdes elétricas, circuitos e diagramas .
comprobatdria

unifilares

Frente 6: Bolsista de Engenharia Elétrica com conhecimentos em Computacgio

Forma de
Requisito
Comprovacao

Historico escolar
Graduacdo em Engenharia Elétrica, a partir do 6° semestre

atualizado

Capacidade para atuar no apoio e interface entre a analise de Curriculo e
dados de sistemas elétricos € o desenvolvimento/validagao das documentagao
solugdes computacionais comprobatdria

Observagdes:

O nao atendimento a qualquer requisito implicara eliminagdo automatica do candidato;

A experiéncia e a capacidade técnica deverdo ser compativeis com as atribui¢des previstas no item
4 do Edital para a respectiva frente de atuagao;

No ato da inscri¢do, o candidato devera indicar uma unica frente de atuacao.
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ANEXO I1
ANALISE CURRICULAR (CLASSIFICATORIA)
A andlise curricular terd pontuagdo maxima de 10 (dez) pontos, devendo os candidatos apresentar

comprovantes compativeis com sua respectiva frente de atuagao.

Frente 1: Bolsista de Engenharia Elétrica — Simulacio de sistemas fotovoltaicos

Pontuacao
Critério Descricao .
Maixima
Rendimento Histodrico escolar e avanco na grade do curso de
2,0
Académico Engenharia Elétrica (a partir do 6° semestre)
Conhecimento em Cursos, disciplinas concluidas ou experiéncia
Sistemas pratica em geracao distribuida, sistemas 3,0
Fotovoltaicos fotovoltaicos e sistemas elétricos de poténcia
Experiéncia com softwares de simulagio
Simula¢ao e Analise fotovoltaica, andlise de curvas de geragdo e 0
3,
de Dados ferramentas computacionais aplicadas a
engenharia
o ' Participagdo em projetos de pesquisa/extensao,
Iniciagdo Cientifica e _ L .
) artigos, relatdrios técnicos ou apresentagcdes em 2,0
Publicagoes ) )
eventos na area de energia solar/elétrica
TOTAL 10,0

FUNDAGCAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod, Washington Luis, km 235 « C.P. 147 « CEP: 13565-905 » S3o Carlos - SP » Brasil

Telefone: (16)3351-9000 » Fax: (16)3351-9008 » E-mail: fai@fai.ufscar.br « Site: www.fai.ufscar.br



FA TN
UFSCar

Frente 2: Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Implementacio de Inteligéncia

Artificial (IA)
Pontuacao
Critério Descricao
Maxima
_ Historico escolar no curso de Computagéo /
Rendimento ) ) )
. Desenvolvimento de Sistemas ou afins (a partir 2,0
Académico
do 4° semestre)
Experiéncia comprovada em Python,
Programagao e 1A / bibliotecas voltadas para IA/Aprendizado de 35
Machine Learning Maquina, tratamento de dados e treinamento ’
de modelos
Projetos com Dados Atuagdo em projetos envolvendo bancos de
de Sensores / Séries dados, consumo de APIs, séries temporais ou 2,5
Temporais dados de sensores
‘ Portfolio de cédigo (GitHub/GitLab),
Produgdo Académica / ‘ ‘ _ o
) ) relatorios técnicos, artigos ou participagdao em 2,0
Portfolio Tecnologico _
projetos de P&D
TOTAL 10,0
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Frente 3: Bolsista de Engenharia de Controle e Automac¢io — Levantamento de cargas

Pontuacao
Critério Descricao
Maxima
_ Histodrico escolar em Engenharia de Controle e
Rendimento ‘
‘ Automacao ou areas afins (a partir do 6° 2,0
Académico
semestre)
‘ Experiéncia em levantamento de instalagoes
Caracterizagao de _ ‘
elétricas, caracterizagdo/curvas de carga e 3,0
Cargas ¢ Instalagoes o .
estudos de eficiéncia energética
Conhecimentos praticos/tedricos em sistemas de
Automagao e ] o
controle, acionamentos, supervisorios, sensores 3,0
Instrumentagao o o
e automacgao de iluminagao/climatizagao
Projetos Técnicos e Participagdo em projetos de inicia¢do cientifica,
Atividades extensao, relatorios técnicos ou artigos na area 2,0
Cientificas de automacao/energia
TOTAL 10,0
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Frente 4: Bolsista de Desenvolvimento de Sistemas — Coleta e integracao de dados

Pontuacao
Critério Descricao
Maxima
_ Historico escolar em Desenvolvimento de
Rendimento _ ‘
] Sistemas, Computa¢do ou afins (a partir do 4° 2,0
Académico
semestre)
Experiéncia com web services, integragdo de
Integragao de _
) sistemas heterogéneos, consumo de APIs e 35
Sistemas e APIs _
rotinas ETL/ELT
Conhecimentos ou projetos envolvendo
Bancos de Dados,
estruturagao de banco de dados, Data Lake, 2,5
Bl e Data Lake . )
dashboards e Business Intelligence

Trabalhos Portfolio de projetos desenvolvidos, publicagdes,

Técnicos e relatorios técnicos ou participagdes em eventos 2,0

Portfolio tecnologicos

TOTAL 10,0
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Frente 5: Bolsista de Engenharia Elétrica — Levantamento do diagrama unifilar

Pontuacao
Critério Descricao
Maxima
Rendimento Histodrico escolar no curso de Engenharia 50
Académico Elétrica (a partir do 4° semestre) ’
Conhecimento/disciplinas em instala¢des
Instalacdes e ) ‘ ‘ _
. ‘ elétricas, leitura, interpretagdo e especificagao de 3,5
Projetos Elétricos o ‘
circuitos elétricos
Experiéncia pratica em softwares de desenho
Software CAD / ‘ o
) técnico (AutoCAD ou similares) para 2,5
Desenho Técnico ‘ ‘ ‘
elaboracdo/atualizacdo de diagramas unifilares
Levantamento de Experiéncia em inspecdes de campo,
Campo e documentacao técnica de infraestrutura elétrica 2,0
Documentagao ou projetos de iniciagdo cientifica/extensao
TOTAL 10,0
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